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The device has a circuit holding the current to a constant value 
comprising two oppositely coupled in channel transistors of the 
depletion type, with a common drain electrode and strapped rate. 

The protecting device 1b Integrated on a chip In a vertical power 
mos technology. The protecting device may be Integrated in a 
transparent housing of plastics in which the two LEDs (LEDl. 
LED2) are embedded. 

USE/ADVANTAGE - Two colour LED. No need for dropper 
resistors. (8pp Dwg.No.l/3) 
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.Equivalents: 

— Abstract 

The device has a circuit holding the current to a constant value comprising two oppositely coupled in 

channel transistors of the depletion type, with a common drain electrode and strapped rate. 

The protecting device is integrated on a chip in a vertical power mos technology. The protecting device 

may be integrated in a transparent housing of plastics in which the two LEDs (LED1, LED2) are 

embedded. 

USE/ADVANTAGE - Two colour LED. No need for dropper resistors. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Lumineszenzdiodenvorrichtung mit Schutzeinrichtung zur Begrenzung des DurchlaBstromes bei anliegender 
Wechselspannung 

Eine Lumineszenzdiodenvorrichtung mit zwei antiparallel 
geschalteten Lumineszenzdioden (LED 1, 2) und vorgeschal- 
teter Schutzeinrichtung (T1, 01, T2, D2) zur Begrenzung des 
DurchlaGstromes soli sowohl fur direkten Wechselspan- 
nungsbetrieb ohne Vorwiderstand als auch als Zweifarben- 
LED mit eingebauter Polaritatserkennung und direktem 
Betrieb ohne Vorwiderstand geeignet sein. Die Schutzein- 
richtung (T1 , D1, T2, D2) ist aus zwei gegeneinandergeschal- 
teten n-Kanal-Transistoren vom Depletion -Typ mit jeweils 
integrierter Gate/Source-Verbindung und gemeinsamer 
Drainelektrode gebildet. 

Die erfindungsgemaSe Lumineszenzdiodenvorrichtung fin- 
det als LED fur direkten Wechselspannungsbetrieb (AC-LED) 
_ Anwendung. 
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